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В работе исследованы нанографитные пленки, представляющие собой массивы наноразмерных кристаллитов графита, расположенные перпендикулярно поверхности кремниевой подложки. Пленки были получены методом плазмохимического осаждения из смеси метана и водорода. Графитные кристаллиты, составляющие пленку, типично имеют длину и высоту в пределах 1-3 мкм и толщину 5-10 нм. В представленной работе нанграфитные пленки были подвержены интенсивной ионной бомбардировке, происходящей в процессе автоэлектронной эмиссии в условиях высокого значения давления остаточных газов и при высоком значении автоэмиссионного тока. В результате такого воздействия было обнаружено значительное изменение автоэмиссионных характеристик пленок. В частности, наблюдалось изменение значения порогового поля эмиссии с 2 В/мкм до 6 В/мкм, а также существенное снижение плотности автоэмиссионных центров. Однако исследование структуры поверхности методами сканирующей электронной микроскопии и комбинационного рассеяния света не выявили значительных структурных и морфологических изменений в нанографитных пленках. В данной работе обсуждаются возможные механизмы, ответственные за наблюдаемые изменения в эмиссионных свойствах.
